CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos a observar el deposito de las peliculas junto con la
caracterizacion Opticay estructural realizada, se encontré que efectivamente la naturaleza
del sustrato es un pardmetro de deposito contundente para una buena formacion y
crecimiento de peliculas depositadas por DBQ, afectandose no sblo la adherencia 'y las
propiedades estructurales de las peliculas obtenidas, sino que también su proceso de
crecimiento. El sintetizar las peliculas en sustratos de PEN provocd que las etapas de
crecimiento ocurrieran a tiempos mas tardios de o que respecta a los otros tres sustratos
empleados en este trabajo, lo que fue atribuido ala falta de iones OH" en la superficie del
PEN. Por otro lado, es un hecho que € recubrimiento de ITO (serie 2 y 4) megjor6 €
deposito de CdS no solo en cuanto a las propiedades estructurales sino también en cuanto
al proceso de crecimiento, ya que ocasiond que las etapas sucedieran a tiempos de
deposito menores que los reportados para vidrio, lograndose obtener una pelicula
completamente formada a menor tiempo (~ 180 s) que para los sustratos que no tienen €
recubrimiento (serie 1y 3). También, se obtuvo evidencia de que es sblo la superficie del
sustrato la que esta involucrada con el proceso de crecimiento de las peliculas, debido a
gue resultados muy similares, con respecto a este punto, fueron obtenidos por las muestras
depositadas en sustratos que tenian e recubrimiento de ITO en la superficie. En cambio,
las propiedades estructurales s se afectaron con la modificacion del tipo de sustrato.
Entonces, en relacién a proceso de crecimiento, se puede decir que las peliculas obtenidas

sobre sustratos con recubrimiento de ITO presentaron las mejores caracteristicas, ya que,



por ggemplo, en la aplicacion de este tipo de materiales se podria llegar a obtener peliculas
con algun espesor determinado a menor tiempo de deposito que si se utilizara un sustrato
sin recubrimiento.

Con respecto a andlisis morfologico y quimico realizado ala serie 2, se reportaron
los cambios de la morfologia y la naturaleza quimica que ocurren en la formacion y
crecimiento del CdS sobre VITO considerando las etapas del proceso de crecimiento. Se
encontré que e recubrimiento de ITO no modifica la morfologia de las particulas
inicialmente adheridas a la superficie ni de la pelicula finalmente obtenida de CdS. Al
contrario, favorece e crecimiento de este material, ya que las etapas del proceso de
crecimiento se presentan de manera més temprana que cuando se utilizan sustratos solo de
vidrio u otros. Por otro lado, se encontrd que la etapa de nucleacion para ésta serie, ocurre
alrededor de los 60 s de deposito donde se lleva a cabo el deposito de los centros de
nucleacion, es decir, € deposito de una capa delgada de Cd(OH), necesaria para una
buena formacién y crecimiento del CdS. Mientras que la etapa de crecimiento ocurre a
partir de los 180 s, donde se sugiere que inicialmente una mezcla del Cd(OH), mas
superficial y CdS pueda existir en la superficie hasta formar la primera capa de CdS, para
consecuentemente asegurar la conversion total del Cd(OH), a CdS, es decir, la formacion
completade lapeliculaalos 300 s de tiempo de deposito. Ademés, se mostré evidencia de
la transicion del mecanismo i6n por i6n a mecanismo de aglomerado por aglomerado
para tiempos de deposito mayores (720 s), por lo que se propuso que el deposito de
peliculas delgadas de CdS por DBQ en un sistema libre de amoniaco sigue un mecanismo

mixto.



Finalmente, los resultados derivados de los estudios Opticos y estructurales,
indicaron que las peliculas depositadas por DBQ en un sistema libre de amoniaco son
buenas candidatas para ser aplicadas en dispositivos Opticos y opto-electronicos, sobre
todo aguellas que cuenten con un sustrato modificado por un recubrimiento de ITO.
También se mostré que este método de sintesis de peliculas delgadas bajos |os pardmetros
de deposito dados, es limpio, debido a que no hubo evidencia de impurezas en las
peliculas completamente formadas de CdS. Por todo lo anterior, se sugiere que este

método de deposito es muy viable paraimplementarse a gran escala.



